PRZETWORNIK POMIAROWY T870, T871

UWE /0+10V
klasa doktadnosci 0.2 lub 0.1 U
pasmo przenoszenia 10 kHz
izolacja 2 kV

uniwersalna obudowa nalistwowa

Przetwornik jest przeznaczony do ciggtego odwzorowywania napiecia wejsciowego
z zakresu od +10mV do +10V na znormalizowany sygnat napieciowy 0+10V, z btedem
prze-twarzania nie wiekszym niz 0.1% (T871) lub 0.2% (T870). Napiecie probiercze
izolacji galwanicznej przekracza 2kV.

Przetwornik charakteryzuje duzy opo6r wejsciowy (100MQ dla zakreséw
wejsciowych do +1V), maty pobdr energii i wysoka niezawodnos¢. Standardowe zakresy
napiecia wejsciowego to: +100mV, +1V, +10V, 0+-100mV, 0+1V, 0+-10V, ale mozliwe jest
wykonanie przetwornikbw o dowolnym zakresie napie¢ wejsciowych z przedziatu od
+100mV do £500V - w tym takze z zakresami niesymetrycznymi (np. -1V do 7V).

Estetyczna obudowa z samogasnacego sztucznego tworzywa jest przystosowana
do mocowania na standardowych szynach o szerokosci 35 lub 15mm.

Zaletg przetwornika jest istnienie zabezpieczenh chronigcych go przed
przypadkowym uszkodzeniem podczas instalacji, jak tez przed skutkami niewtasciwej
pracy innych elementéw systemu podczas eksploatacji. Wejscie modutu jest
zabezpieczone przed przytaczeniem napiecia przekraczajgcego wartos¢ nominalng - do
240Vrms przy standardowych zakresach wejsciowych.

Ponizej przedstawiono schemat blokowy przetwornika. Sygnat wejsciowy
podtgczony do zaciskéw 1 i 3, po przejsciu przez uktad zabezpieczen, jest ksztattowany
i przetwarzany na prad. Za elementem optoelektronicznym nastepuje zamiana pradu na
napiecie, filtracja oraz wzmocnienie sygnatu. Wyjsciowy uktad zabezpieczeh chroni modut
przed przekroczeniem maksymalnego napiecia zasilania, przed podtaczeniem tego
napiecia do wyjscia, oraz przed zmiang polaryzacji zasilania. Cze$¢ wejsciowa
przetwornika jest zasilana poprzez przetwornice pradu statego.
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Sposéb podiaczenia przetwornika :
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Dane techniczne:

Wejscie: napiecie wejsciowe opisane na obudowie
rezystancja wejsciowa (zakres do £1V) 100 MQ
(wyzsze zakresy) 10 MQ

Wyijscie: napiecie wyjsciowe 0+10V

rezystancja wyjsciowa 50 Q
Klasa doktadnosci: 0.1 (T871) lub 0.2 (T870)
Napiecie probiercze izolaciji: 2 kV

Ogoblne parametry techniczne:

pasmo przenoszenia 10 kHz

zawartos¢ szumow 10 mV

nieliniowos¢ przetwarzania < 0.05 % (klasa 0.1)
< 0.1 % (klasa 0.2)

wspétczynnik temperaturowy 0.015 %/°C (klasa 0.1)
0.02 %/°C(klasa 0.2)

czas nagrzewania 20 min

napiecie zasilajace 18+30V

pobor pradu (bez obcigzenia) 30 mA

zakres temperatur pracy 0+50 °C

zakres temperatur przechowywania -40+80 °C

wilgotnos¢ wzgledna otoczenia 30+70 %

cisnienie atmosferyczne 1000+200 hPa

zewnetrzne pole magnetyczne 0+400 A/m

pozycja pracy dowolna

zapylenie nieznaczne

wymiary obudowy 22.5x79%x85.5mm

stopieh ochrony IP 40

Maksymalne wartosci parametrow:

napiecie wejsciowe 240 Vrms
napiecie wyjsciowe 12V
prad wyjsciowy (wyjscie zwarte do masy) 20 mA
napiecie na zaciskach zasilania 70V
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